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	产品规格分类

	极限参数(除非特殊说明，TC=25(C)

	电性参数(除非特殊说明，TC=25(C)

	电性参数(除非特殊说明，TC=25(C)

	典型特性曲线

	典型特性曲线（续）

	典型特性曲线（续）

	典型测试电路

	封装外形图




